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	開課年級
	2
	開課學期
	上學期
	預修課程
	電子學

	科目名稱
	半導體元件概論
	修　別
	選修
	學分數／學時數
	3/3

	授課教師
	游信強

	優質課程
	（ 0 ）0.一般課程、2.智慧財產權、2.性別平等、3.融滲式服務學習課程、4.創新、創意課程、
             5.綠色課程（環境教育或永續發展教育相關課程）、6.工作（職場）倫理課程。

	教 科 書
	《Fundamentals Semiconductor Physics and Devices》，Donald A. Neamen原著，McGraw-Hill Professional 出版社

	參 考 書
	

	評量方式
	作業 15%  期中考 30% 期末考 40% 其他 15%

	內
容
綱
要
	本課程是有關半導體元件之物理基礎，原理，特性及應用。介紹半導體元件包含二極體、金氧半場效電晶體以及雙極體：

1. pn 接合面二極體
2. 蕭特基二極體
3. 金氧半場效電晶體的基礎
4. 金氧半場效電晶體微縮
5. 金氧半場效電晶體非理想效應
6. 金氧半場效電晶體臨限電壓修正
7. 金氧半場效電晶體其它的電特性

8. 雙載子接面電晶體



National Chin-Yi University of Technology  Electronic Engineering  Department

Year of   2015   Syllabus（four-year program）
	Year
	2
	Semester
	fall
	Pre-taking Course
	Electronics

	Course
	An Introduction to Semiconductor Devices
	Required course

/ Elective course
	Elective
	Credit / Hour
	3/3

	Instructor
	Hsin-Chiang You

	Textbook
	《Fundamentals Semiconductor Physics and Devices》，Donald A. Neamen，McGraw-Hill Professional　　

	Reference
	

	Scoring
	Short assignments 15%  Midterm 30%  Final Exam 40%  Other 15%

	Syllabus
	1. The pn Junction Diode

2. The Schottky Diode 

3. Fundamentals of the Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor 

4. MOSFET Scaling
5. Nonideal Effects

6. Threshold Voltage Modifications

7. Additional Electrical Characteristics
8. The Bipolar Transistor 
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